
(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.
3

C25C 3/16

(11) 공개번호   특1983-0000746

(43) 공개일자   1983년04월18일

(21) 출원번호 10-1979-0001437

(22) 출원일자 1979년05월07일

(71) 출원인 알루미늄 페치니    버나르 드 빠세마르

프랑스공화국, 리용 69003, 뤼 드 본넬, 28

(72) 발명자 폴 모렐

프랑스공화국, 르 베진느 78110, 알레데 보까제 14

쟝 피에르 드고아

프랑스공화국, 셍 쟝드 모리엔느 73300, 레샬롱

(74) 대리인 이윤모

심사청구 : 있음

(54) 고강도 전해조 배열에서 인접열에 의해 유도된 자장을 상쇄시키는 방법

요약

내용 없음

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

고강도 전해조 배열에서 인접열에 의해 유도된 자장을 상쇄시키는 방법

[도면의 간단한 설명]

제1도는 Ox 축이 판에 수직인, 배열축에 대해 횡으로 배열된 저해조의 0점을 통과한 외부상자를 1, 액체
알루미늄시트 2, 전극 3 및 양극시스템을 4로 표시한 도식적 단면도.

제2도는 도면을 간략하게 하기 위하여 각렬당 단지 5개 전지(A, B, C, D, E 및 S, T, U, V, W만을 도시
하였으나 실제로는 각렬이 열당 약 100개의 전지를 갖는 2개의 평행배열로 분리한 도식적 전조 배열.

제3도는 본 발명에 따라 3가지 방법에 따라 인접열이 가장을 보상하는 그래프.

'본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음'

(57) 청구의 범위

청구항 1 

보상전도체가 전지배열의 내면과 외면을 따라 실제로 액체 알루미늄시트판에 위치하고 전지의 금속 외각
에 아주 밀접하게 위치하여 있으며 상기 전도체로 직류가 흐르는 것이 특징인 배열측에 대해 횡으로 배
열된 특히 알루미늄 제조용인 고강도 전해전지 배열에서 인접열에 의해 유도된 자장을 보상하는 방법.

청구항 2 

내부전도체가 인근배열의 전해전류와 동일한 방향으로 흐르고 인접배열의 전해전류와는 반대방향으로 흐
르는 직류에 의해 공급받는 것을 특징으로 하는 청구범위 제1항에 따른 인접열에 의해 유도된 자장을 보
상하는 방법.

청구항 3 

외부전도체가 인근배열의 전해전류와 반대방향으로 흐르고 인접배열의 전해전류와 동일방향으로 흐르는 
직류에 의해 공급받는 것을 특징으로 하는 청구범위 제1항에 따른 인접열에 의해 유도된 자장을 보상하
는 방법.

청구항 4 

내부전도체와 외부전도체가 배열상 연결되어 있고 내부전도체는 인근열의 전해전류와 동일 방향으로 외
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부 전도체는 인근열의 전해전류와 반대방향으로 흐르는 전류에 의하여 공급받는 것을 특징으로 하는 청
구범위 제1항에 따른 인접열에 의해 유도된 자장을 보상하는 방법.

청구항 5 

보상전도체를  흐르는  전류의  강도를  전체자장  BT의  평균이  전지대축에서  0이  되게  하기  위해  공식 

로 결정하는 것을 특징으로 하는 청구범위 제1항에 따른 인접열에 의해 유도된 자장을 보상하
는 방법.

청구항 6 

내부전도체만이 내면상의 반전지에서 인접열 부재하에 수직자장의 평균강 B'i가 인접열에 의한 자장 BF와 

동일방향일대 공급받는 청구범위 제2항에 따른 인접열의 자장을 보상하는 방법.

청구항 7 

내부전도체만이 내면상의 반전지에서 인접열부재하에 수직자장의 평균값 B'i가 인접열에 의한 자장 BF와 

다른 방향일때 공급받는 청구범위 제3항에 따른 인접열의 자장을 보상하는 방법.

청구항 8 

내부전도체와 외부전도체가 배열상에 있으며 내면상의 반전지에서 인접열의 부재하에 수직자장의 평균값 
B'i가 자장 BF의 10분의 1 이하거나 같은 경우 직류로 공급받는 것을 특징으로 하는 청구범위 제4항에 따

른 인접열의 자장을 보상하는 방법.

※ 참고사항:최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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